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KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS

Nazwa przedmiotu
Nowe technologie w elektrotechnice

Przedmiot

Kierunek studiow Rok/semestr

Elektrotechnika 2/3

Studia w zakresie (specjalnosg) Profil studiow

Systemy Napedowe w Przemysle i Elektromobilnosci ogdlnoakademicki

Poziom studiow Jezyk oferowanego przedmiotu
drugiego stopnia angielski

Forma studiow Wymagalnosc

stacjonarne obieralny

Liczba godzin

Wyktad Laboratoria Inne (np. online)
15
Cwiczenia Projekty/seminaria

Liczba punktow ECTS
1

Wyktadowcy

Odpowiedzialny za przedmiot/wyktadowca: Odpowiedzialny za przedmiot/wyktadowca:
dr hab. inz. Dorota Stachowiak

email: dorota.stachowiak@put.poznan.pl
tel. 61 665 2380
Wydziat Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznan

Wymagania wstepne

Student rozpoczynajacy ten przedmiot powinien posiadaé podstawowg wiedze z zakresu: teorii pola
elektromagnetycznego, elektrotechniki i elektrodynamiki, wiedze z zakresu konstrukcji przetwornikdéw
energii. Powinien rowniez posiada¢ umiejetnos¢ efektywnego samoksztatcenia w dziedzinie zwigzanej z
wybranym kierunkiem studiéw oraz mie¢ swiadomos¢ koniecznosci poszerzania swoich kompetencji i
wiedzy.

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem jest zapoznanie sie z wspotczesnymi zastosowaniami zjawisk zwigzanych z polem
elektromagnetycznym. Poznanie zasady dziatania, wtasnosci i konstrukcji omawianych przetwornikéw
elektromechanicznych.
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Przedmiotowe efekty uczenia sie

Wiedza

1. Ma pogtebiong i poszerzong wiedze z zakresu fizyki, niezbedng do zrozumienia zjawisk fizycznych
majacych wptyw na wtasciwosci nowych materiatéow i dziatanie zaawansowanych uktadéw
elektrycznych.

2. Ma wiedze o trendach rozwojowych, nowych osiggnieciach oraz dylematach wspétczesnej inzynierii.
Umiejetnosci
1. Potrafi pozyskac¢ informacje z literatury, baz danych i innych zrddet, dokonywac ich interpretacji,

oceny, krytycznej analizy i syntezy, a takze wyciggac wnioski oraz formutowac i wyczerpujgco uzasadniac
opinie.

2. Potrafi pracowac indywidualnie i w zespole, potrafi kierowac zespotem w sposdb zapewniajgcy
realizacje zadania w zatozonym terminie; potrafi okresli¢ kierunki dalszego uczenia sie i organizowac
proces samoksztatcenia oraz innych oséb.

3. Potrafi oceni¢ przydatnosé i mozliwos$¢ wykorzystania nowych osiggniec¢ technicznych i
technologicznych do projektowania i wytwarzania uktadéw i urzadzen elektrycznych, zawierajgcych
rozwigzania o charakterze innowacyjnym, w razie potrzeby zaproponowac ich ulepszenia.

Kompetencje spoteczne
1. Uznaje znaczenie wiedzy w rozwigzywaniu probleméw poznawczych i praktycznych oraz rozumie, ze
w technice wiedza i umiejetnosci szybko stajg sie przestarzate, a zatem wymagaja ciggtego uzupetniania.

2. Ma swiadomos¢ potrzeby rozwijania dorobku zawodowego i przestrzegania zasad etyki zawodowej,
wypetniania zobowigzan spotecznych, inspirowania i organizowania dziatalnosci na rzecz srodowiska
spotecznego.

Metody weryfikacji efektow uczenia sie i kryteria oceny
Efekty uczenia sie przedstawione wyzej weryfikowane sg w nastepujgcy sposoéb:
Wykfad

- ocena wiedzy i umiejetnosci wykazane na podstawie zaliczenia w formie pisemnego testu.
- ocenianie ciggte na kazdych zajeciach (premiowanie aktywnosci i jakosci percepcji).
Uzyskiwanie punktow dodatkowych za aktywnos$¢ podczas zajeé, a szczegdlnie za:

- proponowanie omowienia dodatkowych aspektow zagadnienia;

- uwagi zwigzane z udoskonaleniem materiatéw dydaktycznych;

- starannos¢ estetyczng opracowywanych sprawozdan i zadan w ramach nauki wtasnej.

Tresci programowe
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Nadprzewodnictwo i jego zastosowania. Separacja magnetyczna, lewitacja magnetyczna, tozyskowanie
magnetyczne. Budowa i wiasnosci cieczy magnetycznych, zastosowania cieczy magnetycznych. Budowa i
wtasnosci materiatéw z pamiecia ksztattu, zastosowania materiatdw z pamiecig ksztattu. Nowe
materiaty konstrukcyjne, materiaty inteligentne. Systemy mikroelektromechaniczne (MEMS):
mikroaktuatory, mikrosensory, zastosowanie technologii krzemowej. Nanotechnologia, nanomaszyny.

Metody dydaktyczne

- wyktfad z prezentacjg multimedialng uzupetniany przyktadami podawanymi na tablicy,

- wyktad prowadzony w sposéb interaktywny z formutowaniem pytan do grupy studentéw,
- uwzglednienie aktywnosci studentdw w czasie zajec przy wystawianiu oceny koricowej.
Literatura

Podstawowa
1. Stankowski J., Czyzak B., Nadprzewodnictwo, Wydwanictwa Naukowe-Techniczne; Warszawa; 1994.

2. Boldea I, Linear Electric Machines, Drives, and Maglevs Handbook , CRC Press Taylor & Francis Group,
2013.

3. BurcanJ., tozyska wspomagane polem magnetycznym, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
Warszawa; 1996.

4. Milecki A.: Ciecze elektro- i magnetoreologiczne oraz ich zastosowania w technice, WPP 2010.
5. Schmid D., Mechatronika, ttum. z niem. oprac. wers;ji pol. Olszewski M., Wyd. REA, Warszawa 2002.

Uzupetniajaca
1. Bishop R. H.,The Mechatronics Handbook, Austin, Texas, CRC Press 2002.

2. Gad-el-Hak M. The MEMS Handbook, CRC Press 2006.

3. Stachowiak D., Demenko A., Finite Element and Experimental Analysis of an Axisymmetric
Electromechanical Converter with a Magnetostrictive Rod, Energies, https://www.mdpi.com/1996-
1073/13/5/1230, 2020.

4. Stachowiak D., Kurzawa M., A computational and experimental study of shape memory alloy spring
actuator, Przeglad Elektrotechniczny, http://pe.org.pl/articles/2019/7/7.pdf, 2019.
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Bilans naktadu pracy przecietnego studenta

EUROPEISKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACII PUNKTOW (ECTS)

Godzin ECTS
taczny naktad pracy 30 1,0
Zajecia wymagajace bezposredniego kontaktu z nauczycielem 15 0,5
Praca wtasna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do 15 0,5

kolokwiow)!

1 . sy 2 . s . o
niepotrzebne skresli¢ lub dopisaé inne czynnosci




